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Rys. 1-913. SF137 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: RFT 
Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-
planarny n-p-n w obudowie metalowej, kolektor 
połączony z obudową, ciężar około 0,5 G 
Zastosowanie: wzmacniacze w.cz. ogólnego za-

1 stosowania 
Typy podobne: BFY (Val, ITT), BSW21, BSW22, 
BSY18 (Ses) BSX38, BSX81 (Tlf), BSY62 (Sie), 
BSY19 (ITT) 
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Wartości graniczne 

^CB0 max 4 0 V p 
* tot max 13) W 

^CŁO max 2 0 V 0 max + 175 ° C 

UehO max 5 V tamb - 4 0 + + 125 °c 
I c max 2 0 0 m A Rthj-a 0 , 5 ° C / m W 

'i i max 2 0 m A RthJ-c 0 , 1 5 °C/mW 
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Rys. 1-914. Dopuszczalny zakres pracy tranzystora 
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Rys. 1-915. Charakterystyki statyczne Rys. 1-916. Zależności admitancji wejściowej 
y n e od prądu kolektora i częstotliwości 
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Rys. 1-917. Zależności admitancji wejściowej 
Vi t e od prądu kolektora i częstotliwości 

Rys. 1-918. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 



Rys. 1-919. Charakterystyki sterowania na-
pięciowego 

Rys. 1-920. Zależność admitancji przejściowej 
y 2 i e od prądu kolektora i częstotliwości 
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Rys. 1-921. Zależności admitancji przejściowej 
y

2
i

e
 od prądu kolektora i częstotliwości 

Rys. 1-922. Zależność admitancji przejściowej 
y-i ie prądu kolektora i częstotliwości 



Rys. 1-923. Zależność admitancji wyjściowej Rys. 1-924. Zależność admitancji wyjściowej 
y22e od prądu kolektora i częstotliwości y22e od prądu kolektora i częstotliwości 


